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Telefunken

Transistor S601T

Datasheet

S601T

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elektronische Kiz-Zindschaltung, allgemeine Schaltanwendungen bei hohen
Spannungen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung vorhanden ist

Besondere Merkmale:
@ Dreifachdiffundiert
@ Monolithischear NPM-Darlington
@ Hohe Spearrspannung
@ Glaspassiviarung

Abmessungen in mm

#® Kurze Schaltzeiten
® Grofe Spannungsfestigkeit bai hohen
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Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uzeo 400 W
Kollektorstrom Ie 15 A
Basisspitzenstrom Tama 4 A
Gesamiverlustieistung
Tease = 100 °C Pioa B25 W
Tease = 55°C Piot 100 W
Sperrschichttempearatur T 175 2
Lagerungstamparatlurbareich Tsig -85..+175 *C
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Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrachicht-BeO-Keramik Rgac 1.2 KW
Kenngrofien
Tease = 26 °C, falls nicht anders angegebean
Kollektorreststrom
Upe = 400 ¥ leen 250 pA
Upg = 400V, Toyss = 125°C leea 2 mé
Kaollaktor-Emitter-Durchbruchspannung
o = 500 mA. L= 15mH Usricea 400 v
Kollektor-Sattigungsspannung
lo=10AJg=0.15A Ueaai 2 v
le=10 A lg =015 A, T;ype = —40°C Uepsat 249 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
UCE_ 15\".“[:‘ TA hFF 150
Ucg=5 WV.ilg=15A g 20
DurchlaBspannung der integrierten
Schutzdiode
== 10 A L 18 W
Induktive Energie
Uz =400V, Iz =5 A, Fig. 1
L= 16 mH E, 200 m¥s
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S601T
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S601T
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